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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Дослідження радіаційних процесів в кристалічних мішенях, вивчення властивостей пучків когерентного
гальмівного випромінювання (КГВ) та дослідження процесів зіткнення протонів і важких іонів в області
ультрарелятивістських енергій

Назва роботи англійською:
Research of radiation processes in crystalline targets, study of properties of coherent bremsstrahlung beams and
research of processes of collision of protons and heavy ions in the field of ultra relativistic energies

Реферат українською:
Виконано експериментальне дослідження радіаційного впливу на температурну залежність енергетичної
роздільної здатності дослідницьких зразків планарних кремнієвих детекторів. Дослідницькі зразки
опромінювались електронами з енергією 25 МеВ в діапазоні доз від 0 до 230 крад. Для виключення впливу
вологості при опроміненні та при вимірюванні температурної залежності дослідницькі зразки планарних
кремнієвих детекторів були поміщені в герметичні корпуси. В результаті експериментальних досліджень
встановлено, що спектрометричний режим зберігається в дослідженому діапазоні доз, енергетична
роздільна здатність зменшується при дозі 230 крад з 1,1 кеВ до 2,47 кеВ. Показано, що зниження енергетичної
роздільної здатності при опроміненні дозою 30 крад повністю відновлюється при охолодженні до -10 C.
Зменшення енергетичної роздільної здатності при опроміненні дозою 230 крад практично повністю
відновлюється при охолодженні до -30 C. Одержані результати будуть використані для розробки і створення
детекторів та детектуючіх систем для АЕС та промисловості України.

Реферат англійською:
Experimental study of radiation exposure on the temperature dependence of the energy resolution of research
sample of planar silicon detectors was done. Research samples irradiated by electrons with energy of 25 MeV in
the dose range from 0 to 230 krad. To eliminate the influence of humidity during the irradiation and measurement
of the temperature dependence the research samples of planar silicon detectors were placed in a hermetic
packages. As a result of experimental studies, there was found that the spectrometric mode intacts in the
investigated dose range, energy resolution decreases at a dose of 230 krad from 1.1 keV to 2.47 keV. It is shown that
reducing of energy resolution under irradiation dose of 30 krad fully recovered by cooling to -10 C. Reducing of
energy resolution under irradiation dose of 230 krad almost completely recovered by cooling to -30 C. The
obtained results will be used to design and create detectors and detecting systems for nuclear power plants and
industry in Ukraine.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Результати досліджень радіаційного впливу на температурну залежність
енергетичної роздільної здатності Si детекторів.

Назва НТП англійською: Results of research of radiation impact on the temperature dependence of the
energy resolution of the Si detectors.
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Опис НТП: Виконано експериментальне дослідження радіаційного впливу на температурну залежність
струмів витоку та енергетичної роздільної здатності дослідницьких зразків планарних кремнієвих детекторів
(ПКД). Для цього розроблено методику і виготовлено автоматизовану експериментальну установку з
можливістю підтримки заданої температури. Показано, що погіршення енергетичної роздільної здатності і
струмів витоку під впливом опромінення в значній мірі компенсується охолодженням ПКД.
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